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     实验 报 告

课程名称：       计算机组成原理                 指导教师：    孟俊      
	学  号
	20251114089
	姓  名
	舒滔
	实验地点
	计-101

	专  业
	计算机科学
	班  级
	Zsb2503
	实验时间
	2025-11-17

	实验内容
	

	一、实验目的


	二、实验环境及要求



	三、实验内容（操作步骤、测试及截图）
(1) 用8位数据开关SW7-SW0向RF中的四个通用寄存器分别置入以下数据：R0＝0FH、R1＝0F0H、R2＝55H、R3＝0AAH。
1. 向R0中写入数据
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2．向R1中写入数据
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3．向R2中写入数据
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4．向R3中写入数据
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(2) 用8位数据开关向AR送入地址0FH，然后将R0中的数据1FH写入双端口存储器中。用同样的方法，依次将R1、R2、R3中的数据分别置入RAM的0F0H、55H、0AAH单元。
1. 用8位数据开关向AR送入地址0FH，然后将R0中的数据1FH写入双端口存储器中
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2．用8位数据开关向AR送入地址F0H，然后将R1中的数据F0H写入双端口存储器中
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3.用8位数据开关向AR送入地址55H，然后将R2中的数据55H写入双端口存储器中
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按QD按钮，将55H写入地址寄存器AR。

观察AR-Address的值(应为55H）
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RD0
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按QD（LDDR1旁）按钮，将R2的数据送DR1，DR1中的数据通过运算器和ALU_BUS

三态门送数据总线DBUS，DBUS应显示55H。

LDRi

 LDDR1
RS_BUS
SW_BUS
ALU_BUS#
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按QD（LR/W#旁）按钮，将DBUS上的数据55H写入AR指定的存储器单元55H。
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4．用8位数据开关向AR送入地址AAH，然后将R3中的数据AAH写入双端口存储器中

LDRi
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按QD按钮，将AAH写入地址寄存器AR。

观察AR-Address的值(应为AAH）
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RD0
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按QD（LDDR1旁）按钮，将R2的数据送DR1，DR1中的数据通过运算器和ALU_BUS

三态门送数据总线DBUS，DBUS应显示AAH。

LDRi

 LDDR1
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按QD（LR/W#旁）按钮，将DBUS上的数据AAH写入AR指定的存储器单元AAH。
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经过上面的数据通路，存储器RAM中的0FH、F0H、55H、AAH单元的数据分别为多少？
0FH
F0H
55H
AAH
0FH
F0H
55H
AAH
经过上面的数据通路，R0、R1、R2、R3中的数据分别是多少？

R0
R1
R2
R3
00001111
11110000
01010101
10101010
(3 )分别将RAM的AAH单元数据写入R0，55H单元数据写入R1，F0H单元数据写入R2，0FH单元数据写入R3。
1. 将AR指定的存储器地址AAH单元的内容0AAH读出，然后写入寄存器R0
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2. 将AR指定的存储器地址55H单元的内容55H读出，然后写入寄存器R1
先将地址55H写入AR

LDRi
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按QD（ldar#旁）按钮，将55H写入地址寄存器AR。

再将AR指定的存储器地址55H单元的内容55H读出，然后写入寄存器R1。
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按QD（LR/W#旁）按钮，将AR指定的存储器地址55H单元的内容55H读出，然后再按QD(T3)按钮（LDRi处的）写入寄存器R1。
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3. 将AR指定的存储器地址F0H单元的内容F0H读出，然后写入寄存器R2。
先将地址F0H写入AR

LDRi
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按QD（ldar#旁）按钮，将F0H写入地址寄存器AR。

再将AR指定的存储器地址F0H单元的内容0F0H读出，然后写入寄存器R2。
WR0
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按QD（LR/W#旁）按钮，将AR指定的存储器地址F0H单元的内容0F0H读出，然后再按QD(T3)按钮（LDRi处的）写入寄存器R2。
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4. 将AR指定的存储器地址0FH单元的内容0FH读出，然后写入寄存器R3
先将地址0FH写入AR

LDRi
LDAR
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RAM_BUS#
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按QD（ldar#旁）按钮，将0FH写入地址寄存器AR。

再将AR指定的存储器地址0FH单元的内容0FH读出，然后写入寄存器R3。
WR0

WR1

LDRi

RS_BUS#
SW_BUS#
ALU_BUS#
RAM_BUS#
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按QD（LR/W#旁）按钮，将AR指定的存储器地址0FH单元的内容0FH读出，然后再按QD(T3)按钮（LDRi处的）写入寄存器R3。
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5） ( 5)校验结果

1．读出R0的内容在数据总线上。数据总线DBUS指示灯应为0AAH
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2.再分别读出R1、R2、R3的内容（截图）
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	4、 实验总结（不少于200字）

【填写自己遇到的问题、困难、解决办法、收获和心得体会】



